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Przedmiotem wynalazku jest uklad wejsciowy na
tianzystorach polowych do urzadzen -elektro-
metrycznych.

Znane sg elektrometryczne uklady wejsciowe
stalopragdowe na tranzystorach polowych, np. uklad
wejSciowy urzadzenia do pomiaru pradéw joniza-
cyjnych opisany w publikacji: KATKIEWICZ W.:
Wybrane zagadnienia wspoéiczesnej elektroniki do-
zymetrycznej. Warszawa 1970, WNT, str. 63—65,
rys. 3.48. Uklad ten sklada sie z dwoch tranzysto-
row polowych i oSmiu rezystor6w i stanowi syme-
tryczny wzmacniacz na tranzystorach polowych.
Uklad ma wyjscie symetryczne przez co nadaje
sie do sterowania wzmacniacza symetrycznego lub
do sterowania miernika wilgczanego bezposrednio
pemiedzy jego wyjscia. Opisany uklad wejsciowy

nie nadaje sie do wykorzystania w postaci wtor- .
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nika charakteryzujgcego sie roéwnoscia napie¢ na -

wejsciu i wyjsciu bez uzycia dodatkowych ukia-
déw, a wprowadzenie ukladéw dodatkowych po-
woduje, ze taki uklad wejSciowy staje sie rozbu-
dowany i bardziej zawodny.

Celem wynalazku jest opracowanie nowego ukla-
du wejéciowego na tranzystorach polowych, ktoéry
bedzie jednoczesnie prosty w budowie i uniwer-
salny w zastosowaniu.

Wytyczony cel zostal osiagniety w ukladzie wejs-
ciowym na tranzystorach polowych, przeznaczonym
do urzadzen elektrometrycznych, ktéry stanowi ob-
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wéd elektryczny zbudowany z szeregowego pola-
czenia kanalu pierwszego tranzystora polowego,
rezystora, kanalu drugiego tranzystora polowego
oraz drugiego rezystora, a rezystory te majg rezy-
stancje jednakowsg i jest wlaczony pomiedzy zacis-
ki zZridla zasilajacego ten uklad wejsciowy, przy
czym wejscie tego ukladu znajduje sie na bramce
pierwszego tranzystora polowego, a wyjscie tego
uktadu znajduje sie na polgczeniu drugiego tran-
zystora polowego z rezystorem i bramka tego dru-
giego tranzystora polowego jest polaryzowana za
pomoca dzielnika napiecia.

Uklad wedlug wynalazku zapewnia stale napie-
cie: wejscie — wyjScie w szerokim zakresie napieé¢
pcdawanych na jego wejscie. Napiecie to nie za-
lezy od temperatury i moze by¢ dowolnie usta-
wiane za pomocg obwodu regulacji ukiadu zZrodia
pradu.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania ma rysunku, ktéry jest sche-
matem ideowym ukladu wedlug wynalazku.

Napiecie wejsciowe Uwe jest podawane na bram-
ke tranzystora polowego T1 zasilanego pradowo
poprzez tranzystor polowy T2, ktorego prad jest
ustalany za pomoca dzielnika rezystorowego, zbu-
dowanego z rezystor6w R1 i R2, potgczonego z
bramka 4 tranzystora polowego T2. Tranzystory
polowe T1 i T2 sg dowolnego lecz tego samego
typu i tak dobrane, ze dla takich samych warun-



3

kow pomiarowych prad kanalu tranzystora polo-
wego T1 jest wiekszy od pradu kanalu tranzystora
polowego T2. Rezystory R3 i R4 majg rezystancje
jednakowa i stuzag do wlasciwego spolaryzowania
tranzystorow polowych T1 i T2, Napiecie wyjscio-
we Uwy jest zbierane w polgczeniu rezystora R3
z tranzystorem polowym T2, Napiecia Uwe i Uwy
sg okreslone wzgledem wspoélnego potencjatu 3.

Uklad wedlug wynalazku jest zasilany napieciem
stalym w wyniku podlaczenia do zaciskéw 1 i 2
zrodla zasilajgcego ten uklad wejsciowy. Napiecia:
wejsciowe Uwe i wyjsciowe Uwy moga by¢ okres-
lane wzgledem dowolnych potencjaléw, ktére nie-
koniecznie mu byé sobie réwne. W przypadku
: zastosow'a.n-i'a tpaphzystor6w polowych T1 i T2 typu
MOSFET <pracu cych w rezimie zubozeniowym,
rezystory R3 i F mozna zastapi¢ zworami.
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Zastrzezenie patentowe

Uklad wejsciowy na tranzystorach polowych do
urzadzen elektrometrycznych, zawierajacy dwa
tranzystory polowe w polaczeniu z rezystorami,
znamienny tym, ze stanowi obwodd elektryczny zbu-
dowany z szeregowego potgczenia kanalu pierw-
szego tranzystora polowego (T1), rezystora (R3), ka-
natu drugiego tranzystora polowego (T2) oraz dru-
giego rezystora (R4), a rezystory te maja rezystan-
cje jednakowa i jest wlgczony pomiedzy =zaciski
(1) i (2) zr6dla zasilajgcego ten uklad wejsciowy,
przy czym wejscie tego ukladu znajduje sie na
bramce pierwszego tranzystora polowego (T1), a
wyjscie tego ukladu znajduje sie na polgczeniu
drugiego tranzystora polowego (T2) z rezystorem
(R3) i bramka (4) tego drugiego tranzystora polo-
wego (T2) jest polaryzowana za pomoca dzielnika
napiecia.
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